
Synology D4NESO-2666-4G módulo de memoria 4 GB 1 x
4 GB DDR4
Synology D4NESO-2666-4G, 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz, 260-pin SO-DIMM

SKU: D4NESO-2666-4G

Información Técnica
Marca:  Synology 

Diseño de memoria (módulos x tamaño):  1 x 4 GB 

Factor de forma de memoria:  260-pin SO-DIMM 

ECC:  No 

Voltaje de memoria:  1.2 V 

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Tipo de memoria intermedia:  Unregistered (unbuffered) 

Memoria interna (GB):  4 GB 

Diseño de memoria (módulos x tamaño):  1 x 4 GB 

Tipo de memoria interna:  DDR4 

Velocidad de memoria del reloj:  2666 MHz 

Factor de forma de memoria:  260-pin SO-DIMM 

ECC:  No 

Voltaje de memoria:  1.2 V 

País de origen:  Taiwan 

Productos compatibles:  20 series:RS820RP+, RS820+, DS920+, DS720+, DS420+, DS220+ 19 series:DS2419+, DS2419+II, DS1819+,
DVA3219 18 series:DS1618+ 

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA):  84733020 

Link:  https://mcashop.mx/producto/405524/synology-d4neso-2666-4g-modulo-de-memoria-4-gb-1-x-4-gb-ddr4   

  Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo. 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico. 
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